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ABSTRAK
Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian yang bertujuan mendesain ADC yang mampu mendukung kamera kecepatan tinggi 10.000 frames/s. Dari studi dan analisa literatur didapatkan bahwa untuk mendukung kinerja kamera tersebut  maka desain ADC yang sesuai adalah dari sisi kecepatan minimal memiliki konversi 80 MSPS, dari sisi resolusi  minimal 8-bit dan diharapkan dari sisi biaya desain tidak terlalu tinggi. Melihat dari permasalahan spesifikasi  ADC di atas,  maka pemilihan jenis ADC yang sesuai adalah pipeline dari sisi kecepatan, hal ini dikarenakan ADC pipeline memiliki konsumsi  daya kecil, sebab kebutuhan komponen pendukung di pipeline lebih sedikit. Topologi yang sesuai untuk mendukung kinerja kamera kecepatan tinggi adalah 1-bit/stage, karena komposisi rangkaian pendukung untuk topologi 1-bit/stage  lebih sedikit, sehingga mempengaruhi dari sisi konsumsi daya dan area layout. Desain ADC pipeline untuk satu stage membutuhkan komponen pendukung op-amp, komparator, saklar kapasitor (SC)  dan pembangkit clock.Pada paper ini dibahas tentang simulasi dan analisa desain pembangkit pulsa Clock Non-overlapping yang sudah didapat berdasar perhitungan manual. Pada proses phase sampling dan multiplying pada ADC memerlukan pulsa clock dengan mode yang tidak bersinggungan (lapping). Lebar perioda clock non-overlapping disesuaikan dengan waktu konstans pada proses  sampling dan multiplying. Dengan menggunakan frekuensi clock 80MHz atau sama dengan 12,5ns dengan 6,25ns perioda tinggi dan 6,25ns perioda rendah, sehingga diperlukan 4 macam clock yang berbeda periodanya,dengan fase tiap sinyal dan lebar perioda berbeda yang di dasarkan pada fungsi pulsa clock. Jumlah total perioda tiap pulsa sama dengan 12,5ns atau sama dengan frekuensi 80MHz. Hasil simulasi menunjukkan perioda Q1 dan Q1a digunakan sebagai clock phase sampling, Q1a lebih dulu menutup sebesar 111,08 pS (tlag), hal ini untuk menjadi muatan di C1 dan C2 supaya tidak mengalami penurunan dan menghilangkan efek crossing saklar. Q2 dan Q2a digunakan sebagai clock phase multiplying dan  terdapat perbedaan waktu yang diharapkan sama dengan tlag agar sama waktunya pada saat stage selanjutnya, selisih waktu antara Q1 dan Q2 adalah tnov sebesar 52 pS difungsikan untuk menjaga muatan di C1 dan C2 tidak berubah saat pergantian saklar dari  phase sampling ke multiplying. 
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